RLC-Meter RLC 200 |

digimess® expert
Bestell-Nr.: H.UC 30-00

;t
g

Das automatische RLC-Meter RLC 200 ist geeignet zur
manuellen oder vollautomatischen Vermessung von
Bauelementen.

Uber eine RS-232-Schnittstelle ist vollstandige Fernsteuer-

barkeit gewdhrleistet.

Es werden alle iblichen Bauelementeparameter wie
Widerstand bzw. Leitwert, Induktivitét, Kapazitat, Gite
und Verlustfaktor mit einer Grundgenauigkeit von 0,2%
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Zusatzlich zur Parametermessung kénnen noch Gleich-
spannungen bis 400 V mit einer Auflésung von 100 uV
gemessen werden.

Zum Lieferumfang gehért umfangreiches Zubehér wie ein
Adapter fir radiale und axiale Bauelemente, ein Adapter
fir SMD-Bauelemente und 4-Leiter-MeBkabel mit Kelvin-

klemmen (siehe Umschlagseite).

Insgesamt bietet das Gerat ein konkurrenzlos gutes

ermittelt. Abweichungen zu Referenzbauelementen
kénnen absolut oder relativ ermittelt werden.

Die Anzeige erfolgt auf einem grofifléchigen und hinter-
grundbeleuchteten alphanumerischen LC-Display.

Lieferumfang

Gerit komplett mit Netzkabel, Ersatzsicherungen
und Gebrauchsanweisung, 4-Leiter-RLC-Adapter fur
radiale und axiale Bauvelemente, 4-Leiter-SMD-
Adapter, 4-Leiter-MeBkabel mit Kelvinklemmen,

4-Leiter-MeBBkabel mit Kelvin-Klemmen
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Technische Daten

MeBparameter und MeBbereiche

Preis-/Leistungsverhdaltnis.
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2 Spannungsmefkabeln mit integrierten Prifspitzen,
1 Kabel fiir externe Polarisationsspannung,

1 MeBerdekabel.

. < 4-Leiter-SMD-
i Adapter

Spannungs-

mefBkabel mit
integrierten

Prifspitzen

MefBparameter Mefbereich ) Auflésung/dig
von bis
R Tm — 100M0Q 1mQ
G 1nS - 108 1nS
C 01pF - 20mF 0,1 pF
L 01uH - 20kH 0,1 uH
D 0,001 - 2 0,001
Q 01 - 500 0,1
= 01mvy - 400V 0,1mV
A% -999% - +999% 0,1%
MeBspezifikationen
MeBparameter R,G,C, L, D,Q,U=A/A%
AnschluBart Reihen- oder Parallelschaltung mit vierpoliger Anordnung der Mef3klemmen
Meffrequenzen 100 Hz, 1 kHz
MeBspannung 50mV, 1V
Polarisierung des MeBobjektes
interne Spannungsquelle +5V
externe Spannungsquelle =430V

MeBbereichswahl

automatisch oder im Festbereich

Eingangswiderstand des
Gleichspannungsvoltmeters

=9 M1

Triggerung intern, manuell, extern Uber: RS232C

Me@zeii I 200 ms -

Anzeige : 3 Vestellig (MeBwert und Einheil)

Schniftstelle RS232C

.F;er.r;;euerbcre Funktionen R,G,CL,D, QU= .

automatische MeBparameterbestimmung,
MeBarten, MeBfrequenzen, MeBspannungen,
automatische MeBbereichswahl oder Festbereich,
absolute und prozentuale Abweichung (A/A%) mit
Eingabe des Bezugswertes,

Triggerung und akustische KurzschluBanzeige

Datenausgabe

MeBparameter, MeBa rt, MeBwert

MeBtoleranzen

Die folgenden Mef3toleranzen gelten bei einer Bezugs-
temperatur von + 23 °C + 1 °C. Bei Abweichungen von der
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Bezugstemperatur vergréfert sich die Toleranz um 50% pro

10°C.

MeBtoleranzen fiir Rbzw. G (Q < 1,D > 1) und firLbzw. C (Q >1,D < 1)

Die MeBtoleranz Ty, bestimmt die Beziehung:

Tues = [+ (AVT+B2) £ KK,

A = Grundgenavigkeitin %

P, = ParameterQ (fir R-G-Messung) bzw. Parameter D (fir L-C-Messung)
K = Zusatzfehler der letzten Stelle (dig)

K, = FehlerdesTemperaturkoeffizienten

Fir die Umrechnung von R, G, C und L zur Impedanz Z gelten die Beziehungen:

1

Z|=R=1/G Z|l=2nfl =
Izl |zl =27 fL und |Z| 7
Grundgenavigkeit A + Zusatzfehler K bei Uy =1V
MefBfrequenz
Impedanz |Z|
100 Hz 1kHz
100mr  =|Z|< 20 +0,5% + 2dig +0,5% + 2 dig
20 =z« 200 +0,3% + 2dig +0,3% + 1dig
200 =|Zl< 2000 +0,2% + 2dig +0,2% + 1dig
2000 <=|Zl<  2kQ +0,2% + 2dig +0,2% + 1dig
2kr  =[Zl< 20k +0,2% + 2 dig +0,2% + 1 dig
20k =|Zl< 500k +0,2% + 2 dig +0,2% + 1dig
500 k2 =|Z|< 5 ML) +0,3% + 3dig +0,3% + 2 dig
5MQ =Zl< 20MQ + 1% + 5dig +1,0% + 2dig

Bei Impedanzen |Z| =20 MQ (0 < G=50nS), Uy =1V
und fir beide Meffrequenzen wird die MeBtoleranz mit der
Leitwertabweichung G = + 2 n§ spezifiziert.

Alle Prozentangaben beziehen sich auf die angezeigten

Mefiwerte.

Bei Impedanzen |Z| < 100 m& (0 < R < 100 m£),
Unes = 50 mV und fir beide MeBfrequenzen wird die Mef3-
toleranz mit der Widerstandsabweichung R = + 2 mQ}

spezifiziert.
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Grundgenavigkeit A + Zusatzfehler K bei Up,p = 50 mV
MeBfrequenz
Impedanz |Z]
100 Hz 1kHz
100m =lZl< 20 nicht spezifiert +0,8% + 3dig
20 =lzl< 200 +0,5% + 3dig +0,5% + 2 dig
200 =|Zl< 2000 +0,3% =+ 3dig +0,3% + 2dig
2000  =|Zl< 2k +0,3% =+ 3dig + 0,3% =+ 2dig
2k =|Zl< 20kQ +0,3% + 3 dig +0,3% + 2dig
20k =|Z|< 500 k{2 +0,3% + 3dig +0,3% + 2dig
500 k) =|Z|< 5MO +0,5% + 5dig +0,5% + 3dig
5MQ =[Zl< 20MQ nicht spezifiziert +3,0% + 3dig

Bei Impedanzen |Z] = 20 MQ (0 < G = 50 nS), Uy = 50 mV
und fir die Mef3frequenz 1 kHz wird die Meftoleranz mit

Bei Impedanzen |Z| < 100 m (0 < R < 100 m€Y),
Unen = 50 mV und fir die Mefifrequenz 1 kHz wird die

Mef3toleranz mit der Widerstandsabweichung R = = 3 mQ

der Leitwertabweichung G = + 3 nS spezifiziert.

spezifiziert,

Alle Prozentangaben beziehen sich auf die angezeigten Mef3werte.

MeBtoleranz des Verlusttaktors D

Die MeBtoleranz Ty.; des Verlustfaktors von Kapazititen D ergibt sich aus der Beziehung:

D
D = Zusaizfehler

Twes=01D,xD

= MeBwert D {angezeigter D-Wert)

Zusatzfehler D fiir fy.p =1 kHz

MeBspannung
Kapazitét C
50V 1V
10pF  =C<  100pF nicht spezifiziert + 0,005
100pF =C<  10nF + 0,005 + 0,005
10nF  =C<  100uF + 0,004 + 0,003
100uF =C< 1ImF +0,0010 + 0,005
Zusatzfehler D fiir fy,g = 100 Hz
Mefispannun
Kapazitat C E 2
50V v
10pF =C< 1nF nicht spezifiziert + 0,005
InF  =C< 10nF + 0,005 + 0,005
10nF  =C<  100uF + 0,003 + 0,003
100uF =C< 1mF + 0,005 + 0,003
TmF  =C< 10mF nicht spezifiziert + 0,010
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MeBtoleranzen der Giite Q
Die Toleranz beirégt + 0,2 im Impedanzbereich 100 m(2 < |Z| < 20 M1 fiir R bzw. G als MeBobjekt.
Fir die Berechnung der MeBtoleranz der Gite von Induktivitéten gilt die Beziehung: Ty =0,1 Q, £ Q
Q,, = MeBwert Q (angezeigter Q-Wert)] Q = Zusatzfehler
Zusatzfehler Q fiir fy 5 = 1 kHz
MefBspannun
Induktivitat L o= .
50 mV 1V
100 uH =l< 1mH +05 +04
1mH =L< 100H +03 +0,3
100H =L< 1kH = 3 +0,5
1kH =L< 2kH nicht spezifiziert +05
Zusatzfehler Q fiir fy g = 100 Hz
MefBispannun
Induktivitéat L .
50 mV 1V
1mH =L< 10mH nicht spezifiziert +0,3
10mH <L< 2H +07 +03

MeBtoleranz bei Gleichspannungsmessung

Die MeBioleranz bei Gleichspannungsmessung betragt in allen MeBbereichen: Ty.5=0,2% +

Die Prozentangabe bezieht sich ouf den angezeigten Wert.
Bei kurzgeschlossenem Eingang darf die Anzeige maximal

um * 0,2 mV schwanken.

1dig.

Die angegebenen Werte gelten fir eine Bezugstemperatur
von + 23°C + 1 °C. Bei Abweichungen von der Bezugstempe-
ratur vergroBert sich die Toleranz um 50% pro 10 °C.

Umweltbedingungen
Nenntemperatur +23°C+£1°C
Betriebstemperatur +0°C...+50°C
Relative Luftfeuchtigkeit 40...80%
Luftdruck 86...106 kPa
Entstérung VIG 243/1991
Stromversorgung
Betriebsspannung sinusférmige Wechselspannung 110/220 V (£ 10%) (intern umschaltbar) 50 ... 60 Hz (£ 5%)

Leistungsaufnahme

16 VA

Sicherungen T80mA/250V (220V~), T160mA/250V (110V~)
Schutzklasse 1, gemaf IEC 348, entspricht DINVDE 0411 Teil 1E8 1
Abmessungen (BxH xT) 291 mm x 108 mm x 259 mm

Abmessung der Verpackung 338 mm x 138 mm x 408 mm

Masse ca.2,8kg

Masse inkl. Verpackungund Zubehér  4,5kg
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Anderungen und
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Test- und MeBsysteme GmbH
Wiirzburger Str. 150
D-90766 Fiirth
Tel. 0911/703-4118
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